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UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID
OFERTA DE TRABAJO/JOB OFFER

INFORMACION BASICA/BASIC INFO

*PROYECTO/PROJECT: catedra UPM-INDRA en Microelectrénica - PT5

*100% FINANCIACION UE/PLAN DE TRANSFORMACION, RECUPERACION Y RESILIENCIA/100% EU
FINANCING/TRANSFORMATION PLAN, RECOVERY AND RESILIENCE: sI

*PUESTO OFERTADO/'”TLE OF THE POSITION: Trabajo de Fin de Grado: Desarrollo de técnicas de soldadura de dispositivos semiconductores basados en compuestos I1I-V
*N2 VACANTES/NUMBER OF POSITIONS AVAILABLE: :

*CATEGORIA/RESEARCHER PROFILES:

*DEPARTAMENTO/DEPARTMENT?: nstituto de Energia Solar

*DIRECCION/WORK LOCATIONS:

ETSI Telecomunicacién, Avda. Complutense, 30, 28040 Madrid (Spain)

INFORMACION DE CONTRATACION/HIRING INFO

*AREA TECNOLOGICA/WORK TECHNOLOGY AREA: P-154 Electrénica
*CAMPO DE INVESTIGACION/RESEARCH FIELD: Engineering - Electronic engineering
*TAREAS/TASKS:

1) Comprension del dispositivo ; 2) Revisidn bibliografica sobre técnicas de soldadura; 3) Realizacién de experimentos de soldadura
con diversas pastas, epoxies y metalizaciones traseras; 4) Caracterizacién de los dispositivos; 5) Andlisis de resultados; 6) Elaboracion
de conclusiones y escritura del TFG.

*CONTRATO/TYPE OF CONTRACT: Duracién Determinada con Fondos UE/PRTR D.A. 52 R.D.L. 32/2021

*JORNADA/JOB STATUS: Jornada parcial

*HORAS SEMANA/HOURS PER WEEK: 12

DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR/AVAILABILITY TO TRAVEL: Si

*SALARIO BRUTO ANO/SALARY OFFERED: 606745

*FECHA LIMITE INSCRIPCION/APPLICATION DEADLINE: 10dias habiles después de su publicacién

*FECHA ESTIMADA DE CONTRATACION/ESTIMATED DATE OF JOB CONTRACT: Enero de 2026

*DURACION DE TAREAS DEL CONTRATO/TERM OF CONTRACT: 30/06/2026

*FINANCIACION PROGRAMA MARCO UE/IS THE JOB FUNDED THROUGH A EU RESEARCH FRAMEWORK

PROGRAMME?: Not funded by an EU programme

PROGRAMA REFUGIADOS UE/Science4Refugees: No

INSCRIPCION/APPLICATION

*EMAIL DE INSCRIPCION/APPLICATION EMAIL: ignscioreystolle@upm.es
*PERSONA DE CONTACTO/CONTACT PERSON: ignacio Rey-stolle
WEBS'TE: www.ies.upm.es

*Campos obligatorios/Required fields
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REQUISITOS/REQUIREMENTS

*NIVEL EDUCATIVO REQUERIDO/REQUIRED EDUCATION LEVEL
PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 1/MAIN RESEARCH FIELD 1: Engineering
@) NIVEL/LEVEL: Formacién Profesional de Grado Superior
. PRINCIPAL CAMPO DE INVESTIGACION 2/MAIN RESEARCH FIELD 2:
O  NIVEL/LEVEL:
HABILIDADES-CUALIFICACIONES-INFORMATICA/SKILLS/QUALIFICATIONS:

Student of a bachelor on Materials Engineering, Electrical and Electronics Engineering,
Telecommunication Engineering, Computer Engineering, Computer Science, or similar at UPM .
Knowledge on electronic devices

Estudiante de grado en Ingenieria de Materiales, Ingenieria Eléctrica y Electrdnica, Ingenieria de
Telecomunicaciones, Ingenieria Informatica, Ciencias de la Computacién u otros grados similares
de la UPM.

Conocimientos en dispositivos electrdnicos.

REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS/SPECIFIC REQUIREMENTS:

se requiere tener titulacion de Bachiller.

This contract entails completing a Bachelors's Thesis (TFG) at any undergraduate program from the Technical University of
Madrid (UPM). Therefore, the candidate must be a student enrolled in an undergraduate program at UPM and in the time
of the contract will be registered for the TFG. The applicant's academic record, knowledge of electronic devices , software
and Matlab/Python programming will be taken into account.

Este contrato implica la realizacién de un Trabajo de Fin de Grado (TFG) en cualquiera de los programas de grado de la
Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Por lo tanto, el candidato debe ser un estudiante matriculado en un programa de
grado de la UPM y, en el momento del contrato, estar registrado para el TFG. Se tendra en cuenta el expediente académico
del solicitante, el conocimiento de dispositivos electrénicos y programacidn en Matlab/Python, seran tenidos en cuenta.

IDIOMAS REQUERIDOS/REQUIRED LANGUAGES:
IDIOMA 1/LANGUAGE 1: INGL@»s
O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Alto
O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Alto
0  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: Alto
+  IDIOMA 2/LANGUAGE 2: casTeLLaNO
O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL: Alto
O  NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL: Medio
O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL: ajto
IDIOMA 3/LANGUAGE 3:
O  NIVEL LECTURA/READING LEVEL:
O NIVEL ESCRITO/WRITING LEVEL:
O  NIVEL CONVERSACION/CONVERSATION LEVEL:

EXPERIENCIA EN INVESTIGACION REQUERIDA/REQUIRED RESEARCH EXPERIENCE:
CAMPO INVESTIGACION 1/RESEARCH FIELD 1:
O ANOS MIiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:
CAMPO INVESTIGACION 2/RESEARCH FIELD 2:
O ANOS MiNIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:
CAMPO INVESTIGACION 3/RESEARCH FIELD 3:
O ANOS MINIMOS DE EXPERIENCIA REQUERIDOS/MINIMUM YEARS OF EXPERIENCE REQUIRED:

*Campos obligatorios/Required fields



X UNIVERSIDAD
S POLITECNICA

. DE MADRID I‘
POLITECNICA

European |
Commission

o]
EURAXESS

INFORMACION ADICIONAL/ADITTIONAL INFO

BENEFICIOS/BENEFITS:

The contracted researcher will participate in a joint program with INDRA, an international
Spanish-based company, within the project “Chair UPM-INDRA in microelectronics”.

Continuous training in semiconductor device characterization and fabrication.

CRITERIOS Y PROCESO DE SELECCION/ELIGIBILITY CRITERIA AND SELECTION PROCESS
(https://www.upm.es/Investigacion/HRS4R/HRS4R/Seleccion):

Se aplican las pautas establecidas en el proceso de seleccién del nuevo Reglamento para el proceso de seleccion y

contratacion del personal investigador, personal técnico y personal gestor relacionado con la investigacion de la
Universidad Politécnica de Madrid, aprobado en la UPM.

The following selection criteria will be considered:
-Academic: 25%

-English and Spanish proficiency: 25%
- Studies and knowledge on electronic devices 50%

COMENTARIOS ADICIONALES/ADDITIONAL COMMENTS:

Logos obligatorios seglin convocatoria: Ministerio para la Transformacién Digital y de la Funcion
Publica, Next Generation EU, Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia

Proyecto TSI 069100-2023-0016 financiado por la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e
Infraestructuras Digitales. Financiado por la UE-Next Generation

*Campos obligatorios/Required fields
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